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(1) Detalles del producto

Panel indicador
empotrado [nteligents
de alta definiclon

Diamantes brillantes
redondos innovado-

res (nicos combinan
&l bolon de control y
&l disefio.

cable

(2 Principio técnico

4RF/Cuadrupalar AF

DAAKEFOR cred Ia radiofrecuencia cua-
drupolar, con hasta 2MHz de enargia de
nivel médico-estético que reactiva eflcaz-
manta las células de colageno y mejora
ln petividad ¥ el metabolismo IIt las
células, al mlemo tlempo repone los
nutrientes perdidos. reduce fas lineas y
arrigss lempranas, susviza y eatira la

piel.

HIFU

E| acceso répldo direcio no invasive de
ultrasonido de alta Intensidad a Ia plal
cu byacente (profundidad 3. a

Smm|. aleanzo |a capa SMAS, Sistema
nnamurwao Muloullr auparﬂ:ll] que
no dans i3 superficie de la plel y renuevs
@l coldgeno de |a plet, reduce {as arru;
]ldrll la plol y aumenta 1a alasticlided
a plel

PHOTON

PIEZA PRINGIPALMENTE UTILIZADA

Orificio de emisidn
de calor

Conector de cable
de alimentacisn

Conector de cable
USB TYPE-C-

LA BASE

INCLUYE

Clable USE TIPO-C
Cable conscior

F ae

mlento de folones con fuenie de luz pura

d.e -hn eriIo mejum al guminigtro de
:4 omueve el croci-

mlemo au gl Dulo: rolnl. acelara o

metabolismo de la plel

@ Tecnologia Negra
Introduccion

A

AUTO-TC
Real Time AUTO-Temperature Control

Conltrol de WHIB‘.HI‘. automatico en

tiempao real

Con un factor de seguridad mas alto,

ﬂl‘l‘ll'cﬂpll en tiempo real nuﬂlﬁlﬂl‘TOMi
r-

teon dables, que en
tiempe real [a temperatura de 1s piel &n
tlempo real, Bonara una vez gue se haya
preestablecido |8 temporatura.

B

AUTO-OE
AUTO-Output Energy

uctor de alta
atra plel una ver

@ Especificaciones

Modela: M1

Bage: 167mmxliEmmx7imm

Piaza Utilizada: T49mmux4ImmxEdmm
Voltaje: 80-240V E0Hz-B0HE

Potencla: 18W

HIFU

(®) Guia usabilidad

1.Enolnrlll wl clbll"du Illlllinm;éli?n. ;
conacta la @ principal "
base con Il:.;b o USB T #! v

2 Presione la tecls de cuntml de dia-
mlnln rvmmdel durants un

segund uago se .nclﬂﬂ.f. ol HIFU
de su ulnpa-iti\m M1, pimero presione
1a tecia de control de diamantes para
ajustar &l tlempo. Cads presion sumen-
tara en 5 minutos, para un maximo de
30 minutos. Presions 2 veces consecu-
tivas y disminuira el tlempo de trabajo.

Area de acclon: 2em
Frecuencla: 2MHz
Profundidad: 4. 5mm

4RF | CUADRUPOLAR

Area do mccion: Bem
Frecuencia: TMHz
Protundidad: 3mm

PHOTON

Leongitud de onda : B50nm
Inteneidad de luz: 5000med

difgenta de
ergla sea mu,’ cul-
exlste nlngdn

can su plel
rissgo de leslones.

i de ajustar &l Hempo,

reslone (2 tecla de control de dizman-

jandos dumnli 2 segun
‘p |i star la energin ﬂll" vl

nlnl al pivel 8, al igual que el ajusta
de flempo, cada prealon aumentard un
nival, s ae presions doz veces congs-
cutivas, disminuird la anergia.

4. Después de terminar todos los
ajusies, M1 comenzard a funcionar
automaticaments una vez gque In sonds
esté completamente cerca de ia pi

Por la general, desds sbajo hacia
orriba, por (o que es mejor comenzar
dosde el cunllo o [a mandibula, Parma-
nece en el mismo lugsr duranle sproxi-
madameante 4 8 6 eegundos, |usgo s2
mueve lentamente al algulznte ngar
que debe astar cerca de menos de 1.5
©m, replita la operacion para toda la
cara, para por favor, menoe do 30
minutos,

5. P de terminar a
reslone Ia tecla de control do diaman-
s redondos durante 3 segundos y
Iuego se apagard, retire los cables y
limpie la sgonda HIFU con telss no
tejidas.

3 de la
en la caja del pagquete o guardelos en
un lugar saco, seria mejor guar

(6) Detalles del panel
indicador integrado

S g

lla muestra "E” y emite un

lcn gue Ia hm?lfﬂllrl 2
tica pressts-

pl!ldo -T
Bcerca A la temperatura crl
blecida. la temperatura mas alta sera
mis brillante gua antes, alcanzara ia
temparatura alta del torcer nlvel, deje
UOI uun‘ar M1y tenga un Uelc'llilﬂ de 10
min +

3. En &l proceso de operacion, AF y HF.
dos luces indicadoras centellearan
alternativemente.



